100 krad a quanti Pb Iin silicio?

1 MIP rilascia ~ 3.8 MeV * cm in silicio
1 MIP Pb rilascia circa 3.8 * 8222 MeV/cm ~ 25.55 GeV/cm

1 MIP Pb in 300 um di silicio: 25.55 GeV/cm * 300 um ~ 0.77 GeV

Dose = Energia rilasciata / massa assorbitore
Rho = densita silicio = 2.33 g/cm”3

S = superficie volume considerato

D = spessore volume considerato

100 rad = 6.25 * 10"18 eV/kg
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